2020年研究生入学考试《数字电路》考试大纲

一、考试说明

1. 考试性质

《数字电路》是武汉理工大学自动化学院各相关专业硕士研究生入学考试选考的专业基础课。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到及格或及格以上水平，以保证被录取者具有较好的数字电路理论基础。

     考试对象为符合全国硕士研究生入学条件的报考我校自动化学院电气工程及工科相关专业的考生。
2. 评价目标

本课程考试的目的是考察学生对数字电路的基本概念、基本原理和基本方法的掌握程度和利用其解决数字电路领域相关问题的能力。

3. 考试形式

    （1）答卷方式：闭卷，笔试。

    （2）答题时间：180分钟。

    （3）题型：以分析、计算题为主，满分150分。

二、考查要点

1. 数字逻辑基础

数制及其转换方法，逻辑代数的基本公式、常用公式和重要定理，逻辑函数及其表示方法，逻辑函数的化简方法，具有约束的逻辑函数化简。

2. 基本逻辑门

各类开关器件的开关特性，分立元件门电路，TTL集成逻辑门电路和MOS集成逻辑门电路的逻辑功能、电气特性和应用。

3. 组合逻辑电路

组合逻辑电路的特点、组合逻辑电路的分析方法和设计方法，常见中规模组合逻辑器件（MSI）的逻辑功能和应用，组合逻辑电路中的冒险现象。

4. 触发器

触发器的分类和逻辑功能，基本RS触发器，主从型、边沿型触发器的特点和应用，不同类型触发器的转换。

5. 时序逻辑电路

时序逻辑电路的特点、时序逻辑电路的分析方法和设计方法，常见中规模时序逻辑器件（MSI）的逻辑功能和用SSI、MSI器件构成任意模值计数器、分频器的方法。

6. 脉冲波形的产生和整形

脉冲信号和脉冲电路的特点，施密特触发器，单稳态触发器和多谐振荡器等脉冲电路的工作原理、波形分析及主要参数的估算，应用施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器实现脉冲电路的整形与信号产生。

7. 半导体存储器

半导体存储器(SRAM、DRAM、ROM)的结构特点、工作原理和应用，存储器扩展存储容量的方法。

8. 可编程逻辑器件

FPLA、PAL、GAL、CPLD和FPGA等各类可编程逻辑器件的结构特点和工作原理。

9. 数/模与模/数转换电路

数模与模数转换器的基本原理，常用典型电路的基本工作原理，输出量与输入量之间的定量关系、主要特点，以及转换精度和转换速度的概念及表示方法。

三、参考书目

康华光. 电子技术基础(数字部分) [M]. 北京：高等教育出版社, 2016.01。
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